rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Stanistaw M. Pietruszko

Politechnika Warszawska
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki




Od kilku lat na catym
Swiecie mamy do
czynienia z niezwykle
dynamicznym rozwojem
technik solarnych.
Panstwa, ktodre juz teraz
zrozumiejg doniostosc i
przysztosciowy
charakter tego sektora
energetyki, skorzystajg
najwiecej. Czy wsrod
nich bedzie takze

?

Prof. Maciej Nowicki

Click to LOOK INSIDE!

REVOLUTION

JEREMY RIFKIN

Wizja fuzji
technologii
internetowych i
odnawialnych
zrédet energii,
ktéra stanie sie
zaczynem Trzeciegj
Rewolucji
Przemystowej
»Energetyczny
Internet”

Nadchodzi era Stonca

New Lens Scenario
Shell, March 2013

Do roku 2060, prawie 40%
energii elektrycznej bedzie
pochodzito z fotowoltaiki,
czyniac jg najwiekszym zréditem
energii
Shell szacuje, ze swiatowa moc
zainstalowana PV
bedzie mogta osiggnaé:
500 GW - 2020,
1 800 GW - 2030
20,000 GW - 2050

“v{t ,{J | ‘g‘ POLAND


http://ksiegarnia.pwn.pl/szukaj/0/Polska.html

Wielka Brytania

5,7 GW (Q1 2015)

nowe moce: 2,3 GW w 2014,
1,5GWw 2013, 0,8 GW w 2012

na koniec 2014 (5 GW):

systemy do 4 kW -1750 MW  (35%)
systemy do 50 kKW - 550 MW __ (11%)
2350 MW = 648 000 systemoéw

ponad 50 kW - 2700 MW (54%)

Celem Wielkiej Brytanii jest pokrycie 15% krajowego
zapotrzebowania na energie elektryczng z uzyciem OZE. Jako
czesc¢ tego planu, DECC szacuje moc zainstalowana PV na 22 GW
do koninca dekady.

e

Centrum Technologii Energetycznych w Swidnicy, 25.11.2015




Feed-in Tariff Deployment

Cumulative Installed Capacity

® Micro CHP mAD = Wind

mpv
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Dr Stanislaw M. Pietruszko



Koncesja na produkcje i sprzedaz energii
elektrycznej z systemow PV
119 systemow -21 MW

URE 01.01.2015

225 systemow - 51,16 MW
URE 30.09.2015

Urzad Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html

Systemy PV (do 40 kW) zgtoszone do OSD
875 systemow — 5,8 MW URE 01.01.2015

2 775 systemow — 18,02 MW ure 30.09.2015
26,8 MW ureo01.01.2015
69,18 MW ure 30.09.2015
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Firmy produkujagce moduty PV

- 65 200 130 80 200 155

* BrukBet Solar

* XdiscS. A.

* ML System

e SELFA GES.A.

* Solar Energy SA

* Europe Solar Production Sp. z 0.0.
e Revolution 6 Incorporated

* Solar-Future Energy zaprzestat produkcje w 2015

FreeVolt od 2016 80 MW linia od Meyer Burgera
Jabil

r Stanislaw
trum

law M. Pietruszko
Technologii Energetycznych w Swidnicy, 25.11.2015
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W
2009 — Stanowisko polskiej spotecznosci fotowoltaiki w sprawie
projektu ,,Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”

Stanowisko Polskiej
Spotecznosci Fotowoltaicznej
w sprawie projektu
Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Zalaczniki:
+ Swiatowy rynek fotowoltaiki
+Taryfa stata - optymalny mechanizm wsparcia OZE

1,8 GW w 2020

Dr Stanislaw M. Pietruszko
Centrum Technologii Energetycznych w Swidnicy, 25.11.2015
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Prognoza mocy zainstalowane] w
Polsce w roku 2020

70 MW: URE |1 OSD na 30.09.2015

15 -20 MW: na 30.12.2015
220 — 250 MW: Prosument
250 - 300 MW: FIT dla systemow do 3 kW
450 - 500 MW: FIT dla systemoéw do 10 kW
500 — 700 MW — aukcje + fundusze unijne

W sumie: 1500 - 1840 MW
(1% zuzytej energii elektrycznej w 2020)




Postulaty

PTPV obawiajac sie negatywnego postrzegania i efekcie
kompromitacji fotowoltaiki w przypadku niepowodzenia ww.
programow, uwazamy za konieczne:

»zapewhnienie wysokiej jakosci pracy systeméw PV z
komponentow wysokiej, potwierdzonej uznawanym
powszechnie certyfikatem jakosci oraz poprzez odpowiedni
odbidor a nastepnie

»wykonanie instalacji systemow przez instalatora
certyfikowanego w UDT,

»monitorowanie pracy systemow i ocena ich wydajnosci

»informacja i edukacja spoteczenstwa o zaletach i efektach
wdrazania tych programow

r Star

Centri
S.M.P

lislaw M. Pietruszko
entrum Technologii Energetycznych w Swidnicy, 25.11.2015

letruszko Energetyka Stoneczna
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Postulaty

e uwzglednienia w planowaniu strategicznym polskiej polityki
energetycznej realnego potencjatu energetyki stonecznej;

e \Wprowadzenie efektywnego FiT od roku 2016;

e usuniecia zbednych barier administracyjnych, uproszczenia prawa oraz
dostosowania go do przylgczania matych rozproszonych systemoéw;

e ustanowienia celu 1,8 GWp zainstalowanej] mocy PV w roku 2020 i 10
GWp w 2030r;

e uruchomienia programu BiR nad przysziosciowymi technologiami
ogniw fotowoltaicznych.

MNS PV
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Best Research-Cell Efficiencies

LiINREL

NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY

MuItijungtion.CeIIs (2-terminal, monolithic)  Thin-Film Technologies Spectrolab Fraunhofer ISE  Boging-
| ¥ Three-junction (concentrator) @ Cu(In,Ga)Se; (metamorphic, 299) | (metamorphic, 454 gpectrolah Solar
¥ Three-junction (non-concentrator) o CdTe (laﬁlcg &i;ched, Spire Junction
A Two-junction (concentrator) O Amorphous Si:H (stabilized) Semiconductor ('amm%”;i;ched'
- Liuncti e - micro- -Si Boeing-Spectrolab  Boeing-Spectrolab %
A [ J,unCtl,on (TR CRIRRIREN) » Nan? ’ mlp PO ety ; (metar%ou?hic,ﬂgx) (metan%orp%ic, 240x) 406x) <XV
O Four-junction or more (non-concentrator) & Multijunction polycrystalline — \\
¥ " H ; ; Junction g
| Single-Junction GaAs Eml:;;rgmg P\tl - (nverted, metamorphic) \ NREL fovated, (atioa malched, Sgeogr%glab
ASingle crystal ODye-sensitized cells NREL—> ==~ metamorphic, 48 /5, 1-sun) LSATAC
@ Organic cells (various types) Boeing- oeing-  325.7x) - | e
A Concentrator : Spectrolab Spectrolab o, 37.7% A4
- - A Organic tandem cells pectrola ’ .=*"" Sharp (IMM, 1-sun)
V Thin-film crystal 4 NREL (nverted, Fsharp (MM, 1
© [norganic cells BEL] Spectrolab metamorphic, -sun) .- arp (IMM, 1-sun)
Crystalline Si Cells < Quantum dot cells rousOl S o ¥ FhG-ISE (1-sun)
L m Single crystal (non-concentrator) Japan Spectrolab ..+ FhG-ISE NREL -
. NREL Energy IES-UPM (M7 _Ata A A
a Single crystal (concentrator) Varian Spectrolab Radboud “(1026x) ;" Devices 4
O Multicrystalline Varian  (216x) (4.0 cm?, 1-sun) Pn'V~ FhGISEAA o Ala 2912 1Y
—  # Thick Si fim stanforg A8 NREL I mmmemmmmm i OO \ (2329 W T Devices gt
@ Silicon heterostructures (HIT) e e e s e i e i =—A _Ata , A
: {18 opi ——————— e Radboud FhG- Devices Panasonic
V Thin-film crystal Varian ou d u
- s ansm—— = NREL Univ. Univ ISE °
A e UNSW  UNSW CU("(li?a))Sez Panasonic
BM A===="" UNSW / X) Sanyo
R(T, J. V:%sortl ; RCOU'\}\SW 5 Georaia 260198 Eurosolare ZSW  (Flex polymer sub) g
— Research Center) : eorgia €orgla  Tgch - Solexel
Sandia N Tech NREL ZSW 3=~ ; Vv
National L o REL NREL, - NREL NREL NREL Fraunhofér ISE Er(SStESCOEIELaI (o}
- ab : University Sharp Y. Univ. First Solar |G Research
No. Carolina So. Floridaﬁ stroPower  \rE( VXUniv 19 (large-area) Stuttgart Mitsubishi Electronics
Mobil State Univ. ARCO Boeing N\ NREL (smal-area) Stutigart _NREL United Solar ical L OEP 1% [9)
Solar Kodak ~Solarex o "/ NRELEUO-CIS United Solar (CdTelCls) _ (aSincSincS) eliatek 4% fof
- Boeing Pl . _—ar Boging —=)— Sharp £ Bm e A
Photon Energy Sy < czrsse) QiAo
Matsushita ; £/ Komeka  United (CZT55%) Kot e~ UCLA-
| Kodak ~ Boeing eum SO NREL/Konaka o ~Atelatek Sumitomo
Bk RCA on glass) Univ. Linz \ 0 2;’2:;@ = - . ((:Ilr-lzmlcal o
&\ University EPFL Gromnge{ ’ Univ. of
— of Maine \ Plextronics” Uniy, A Toronto |
RCA University Linz University Siemens DresdeﬁA NREL (PbS-QD) 3
RCA Linz (ZnO/PbS-QD)
| l I I (N N I Y N O BN N I [N I I I T Ty T S O | I I I N N =
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015



